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Organic Light Emitting Diode (OLED) merupakan LED dimana lapisan emissive nyaterbuat dari bahan
organik yang dapat memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Dalam skripsi ini, dirancang struktur
green OLED dengan empat struktur yang berbedayaitu single layer green OLED (GPE), HTL+GPE,
GPE+ETL, dan HTL+GPE+ETL.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa penambahan electron transport layer dapat meningkatkan nilai
luminansi secara signifikan. Penambahan HTL dan ETL dapat menurunkan operating voltage. Luminansi
tertinggi yaitu 997.330 cd/m2 dicapai ketikategangan 4V pada struktur ITO/HTL/GPE/ETL/LiF-Al. Warna
yang dihasilkan dari keempat struktur tersebut adalah warna hijau dengan panjang gelombang 550 nm.
<hr><i>An OLED (Organic Light Emitting Diode) isaLED in which the emissive electroluminescent layer
isafilm of organic compounds which emit light in response to an electric current. Thisthesis presents a
design green OLED structure with four different structures, single layer green OLED (GPE), HTL+GPE,
GPE+ETL and HTL+GPE+ETL.

The ssimulation result shows that addition of electron transport layer will significantly improve the
luminance. The addition of HTL and ETL can reduce the operating voltage. The highest luminance is
997.330 cd/m2 achieved when the voltage is 4V on the structure of ITO/HTL/GPE/ETL/LiF-Al. The color
of al the structures is green with awavelength of 550 nm.</i>
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